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    Beschreibung 

     1 mm aktive Fläche mit geringem Dunkelstrom – InGaAs-Quadrantenphotodiode mit  

    P-auf-N-Struktur und 20 µm breiten Spalten. Sie ist in einem TO-5-Gehäuse mit  

    hermetisch dichtem, ultraflachem Fenster aus geschmolzenem Silizium verpackt. 

 

 

 

 

Merkmale    Eigenschaften   Anwendungen 
• 1 mm aktive Fläche   • Hohe Linearität   • Laserstrahl-Positionssensoren 

• Kleiner Spalt    • Hohe Zuverlässigkeit   • Optische Pinzetten 

• Geringer Dunkelstrom       • Laserführung 

• Geringes Übersprechen       • Temperaturmessung 

• Planare Struktur MN+ InP Substrat mit vier oberen Anodenkontakten  • Prozessüberwachung 

 

 

Spectral Response 
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Dark Current versus Reverse Bias Voltage 

 
 

Relative Junction Capacitance versus Bias Voltage 
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E-O Parameters and Maximum Ratings (@+25°C) 
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Package 

 
All Dimensions in “mm”. 

 

 

 

 

Die Angaben in diesem Datenblatt gelten als korrekt und zuverlässig. Für eventuelle Ungenauigkeiten oder 

Unvollständigkeiten wird jedoch keine Haftung übernommen. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 

geändert werden. 


